
稳定生长高透过大
尺寸 KCl 单晶

上海光机所第八研究室，在用反应气氛法提纯

KCl 原料的基础上，通过对各种工艺参数(炉内装

置、温度梯度、生长速度、 气氛条件等〉的控制和改

进，已稳定生长出悦。 x80mm 以上的大块单晶。

晶体的吸收系数(10.6μm)小子 3x 10-4 cm-\ 接

近国外最高水平。作为 CO2 激光输出窗口，通过
2kW 以上的高功率激光，晶体窗口未见任何损

伤。

为提高 KCl 材料的激光破坏阂值3 该室还进行

了 Eα单晶的热般实验，摸索了热般模具、般压压

力与温度、保压和退火时间等工艺条件，获得了晶粒

度均匀的多晶片，热压多晶的抗折强度比单晶提高

了 4 倍以上。

该室生产的单晶比一般市售单晶光谱吸收小得

多。厚 10mm 的晶板透过率高达 92% (包括端面

反射〉。而且从 0.5μm 到近 20μ，m 的很宽的波段

范围p 透过曲线十分平滑。用于红外光谱仪器，可提

高仪器的灵敏度和可靠性。经一些厂家试用，效果

很好。目前，光机所正在进行 KCI 材料的防潮解实

验，以提高材料的长期稳定性。

〈崇智)
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治疗效果因病程长短和年龄大小而异。 年龄越

小2 病程越短，治愈率越高，治疗次数也相应减少(平

均治疗 8 次);相反，年龄大病程长的患者 (50 岁以

上，病程 2 个月 以上〉治疗次数就比较多 (15 次左

右〉。

用 E←Ne 激光穴位照射治疗面神经炎，疗效相

当巩固，没有其他不良反应，不会出现用药物或物理

疗法治疗后一部分恢复不完全的病人所出现的那种
后遗症。

.576. 

(河南括城县人民医院激尤室 潘振云
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